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Sekil-a’daki i1ki kazang¢ katli i¢in islemsel kuvvetlendirici, frekans egrisi tek kutuplu
disme gosterecek bicimde kompanze edilmistir. YE = 1V/usn olarak belirlenmistir.
Vec=Vee=10V, 21, = 50uA, 1,=100pA, Ry = 2k olarak verilmistir.

a- C; kompanzasyon kapasitesinin degerini hesaplayiniz.

b- Birim kazang band genisligini bulunuz.

c- Cikistan maksimum genlik alinmasi istendigine gore I; ne olmalidir? Bulunuz.

d- Tam gii¢ band genisligini hesaplayiniz.

e- Q1-Q2 yerine Sekil-b’deki JFET’li fark kuvvetlendiricisi ayni kutuplama

akiminda kutuplanarak kullaniliyor? Vp = 2V, | DSS‘ = 100pA olarak verilmistir.

Ayni birim kazang band genisligi i¢in YE ve C; ne olur?
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